Fig. 1 Przedstawia zdjecie wykonane technikg skaningowej mikroskopii elektronowej
(SEM) warstwy mieszaniny Au NPs i 8CB przeniesionej na state podioze (ptytka
krzemowa) z wykorzystaniem techniki Langmuira-Blodgett przy ci$nieniu
powierzchniowym 15 mN/m, po uprzedniej kompresji do 18 mN/m, o stosunku
powierzchniowym Au NPs : 8CB rownym 1:9. Zaznaczona podziatka odpowiada 20 pym.

Fig. 2 Przedstawia zdjecia SEM powierzchni, na ktorej osadzono dwuwymiarowg sie¢
nanoczagstek zlota (warstwa o stosunku powierzchniowym AuNPs : 8CB réwnym 1:9,
przeniesiony przy 15 mN/m, po wstepnej kompresji do 18 mN/m), ktoéra nastepnie
postuzyta jako podtoze w procesie CVD wzrostu nanodrutow azotku galu (GaN). Zioto jest
katalizatorem procesu CVD, dlatego nanodruty powstajg tylko w miejscach, gdzie
wczesniej osadzone byty Au NPs. Podziatka a) 100 pym, b) 2 ym.



EHT = 3.00kv WD= 28mm
Signal A = InLens Mag= 500X IWC PAN

Fig. 3 Przedstawia zdjecie SEM warstwy utworzonego w wyniku osadzanla m|kro kwiatow
zlota na podtozu pokrytym uprzednio nanodrutami GaN. Do wytworzenia nanodrutéw
GaN wykorzystano podtoze pokryte dwuwymiarowg siecig nanoczastek ziota, ktére w
procesie CVD sa katalizatorem. Parametry procesu tworzenia mikrowiatkbw Au MFs
dobrano tak, by stopien pokrycia powierzchni przez Au MFs byt stosunkowo niewielki.

1 pm . EHT = 200kvy WD= 40mm
Mag= 10.00 KX IWC PAN

Fig. 4 Przedstawia zdjecie SEM prébki a. Dwuwymlarowa struktura sieciowa nanoczqstek
zlota Au NPs (warstwa przeniesiona przy 15 mN/m, po wstepnej kompresji do 18 mN/m,
stosunek powierzchniowy Au NPs : 8CB rowny 1:9) postuzyla jako katalizator w procesie
wzrostu nanodrutéw GaN (powstaty tylko w miejscach, gdzie wczes$niej osadzone byly Au
NPs). Na nich osadzono mikro-kwiaty Au MFs (widoczne na zdjeciu).

Signal A = InLens
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powierzchniach a, b, ¢ przygotowanych wedtug tréjetapowej procedury. Powierzchnie a,
b, ¢ bazujg na dwuwymiarowych strukturach sieciowych nanoczastek ziota Au NPs
(przeniesione przy 15 mN/m, po wstepnej kompresji do 18 mN/m, stosunek
powierzchniowy Au NPs : 4’-n-oktylo-4-cyjanodifenyl (8CB) réwny 1:9), ktore postuzyty
jako katalizator w procesie wzrostu nanodrutéw GaN (powstaty tylko w miejscach, gdzie
wczesniej osadzone byly nanoczastki Au NPs), na ktérych osadzono mikro-kwiaty Au
MFs. Powierzchnie a, b, ¢ r6 hig sie stopniem pokrycia mikro-kwiatami od najmniejszego
(a) do najwiekszego (c). b), c) Zdjecia SEM prébek b oraz c; podziatka 10 um. Biate linie
pokazujg dwuwymiarowa sie¢, na ktorej preferencyjnie osadzajg sie mikro-kwiaty Au MFs.
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Fig. 6 Widma SERS 4-aminotiofenolu (p-ATP) zaraz po przygotowaniu probki z
wykorzystaniem platform A) opartej na mikro-kwiatach Au MFs osadzonych na
chropowatym krzemie oraz B) mikro-kwiatach Au MFs osadzonych na nanodrutach GaN
przygotowanych na planie dwuwymiarowej sieci (prébka (c)). Stopien pokrycia obu probek
przez Au MFs byt bardzo zblizony (jednakowe parametry mieszaniny reakcyjnej). Pomiar
powtarzano co 24 godziny (prébki przechowywane w roztworze p-ATP). Wykresy C) oraz
D) pokazuja zmiany intensywnosci pasma 1077cm-1 p-ATP na platformach odpowiednio
A) oraz B). Platforma wedtug wynalazku jest stabilna przez okres co najmniej 12 dni,
podczas gdy wczesniej znane platformy oparte na Au MFs po 3 dniach sg juz praktycznie
nieaktywne w spektroskopii SERS.

»
Fig. 7 Porbwnanie morfologu przed i po tescie “tasmy klejgcej” platform opartych namlkro-

kwiatach Au MFs osadzonych na a) chropowatym krzemie, b) podtozu wedtug wynalazku.
Stopien pokrycia powierzchni odpowiada prébce (b).
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